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f% Nastaveni pracovniho bodu ﬁ% Zapojeni z aktivni zatézi

® Nastaveni pracovniho bodu tranzistoru se B Tranzistor T2 je v diodovém zapojeni — aktivni zatéz

zabudovanym kandlem pro Ugs <> 0: B Charakteristika ukazuje vliv pfedpéti source-substrat na
pfevodni charakteristiku
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Proudové zrcadlo
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Proud ld1 nastavi velikost napéti Ves,
které je stejné pro oba tranzistory. Tim
je definovan i proud ld2
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f %j%j Princip ¢innosti

%ﬁé Jednoduché proudové zrcadlo CMOS
RN

Oba tranzistory maji shodné vlastnosti

Tranzistory jsou v aktivnim rezimu
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1 ZvySenim délky kanalu se
Chyba: =A.V ., —A V.. Ao — redukuje chyba
e L nepresnosti zrcadleni

Chyba: = Kp, =Ky,
Chyba muZze byt

L : minimalizovana spravnym

Chyba: =V, -V, layoutom pravny
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W PouZiti:
Zdroj proudu
Nasobicka proudu
Aktivni zatéz s vysokym odporem
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% Zesilovac se spole¢nym soursem
J Tl

Zakladni zesilovaci stupné CMOS
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%ﬁé Zesilovac se spole¢nym soursem
| e

m Nejpouzivanéjsi zesilovaci stupen, zejména vyzadujeme-li
vysoky vystupni odpor

W Aktivni zatéZ zajistuje vysoko-impedancni zatizeni bez
nutnosti pouziti odporu vysoké hodnoty nebo vysokého
napajeciho napéti

B Pomoci aktivni zatéze je pfi daném napajecim napéti
dosazeno vétsiho zisku (zesileni)

m Napf.: pfi zatézi 1IMQ a pozadavku na proud 100pA
bychom potfebovali napajeci napéti 1IMQx100puA = 100V
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ot Zesilovac se spoleCnym soursem
J erel Model pro maly signal

Aktivni zatéz (proudové zrcadlo)
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Tranzistory Q2 a Q3 musi byt v aktivnim rezimu
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; Zesilovac se spole¢nym drainem
/W sledovac

f%esilovaé se spole¢nym drainem sledovac

m Nejcastéjsi pouZiti — napétovy buffer (napétovy
sledovac)

m Napétovy zisk se idedlné blizi jedné

W Proudovy zisk >> 1
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& Zesilovac se spole¢nym drainem

Zesilova¢ se spole¢nym
/ dreinem
lb vIr| Q1
fas vstup

vystup v
out

=

°¢*$\\\\

Aktivni zatéz
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fg % J% Zesilovac se spole¢nym gatem

§ Rre Model pro maly signal
4= Yow _ &m I Vi q W Zesilovac SG vykazuje maly vstupni odpor
R e (1) e Gv
m_ EmTEaTE4 T v, m Pfiklad pouZiti:
Terminator datove linky se vstupni impedanci 5002
% q, Prvni stuperi zesilovace kde je nutné zesilit proud

Aktivni zatéz
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jf' % g%g Zesilovac se spoleCnym gatem

Aktivni zatéz
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misto napéti
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